
 :هچكيد

          کربنننن   نننا  نان ل لننن  بنننر مب نننن  ترانزیسننن  ر ا  ،اسننن هاد  مننن رد سنننار ار ،نامننن  پاینننا  ایننن  در

(CNTFET )1  منن ارا  بننر شنن   جنناییزی  قابلینن  عننال ، الک روننن  راصننی  دلینن  بنن  کنن  باشننن  منن 

CMOS  نننان  مینن ان  اثننر ترانزیسنن  ر الک رونیکنن  سنناز ،ر ا  شننبی  از اسنن هاد  بننا ،دارننن  را سننیلیک ن 

 مح منن  از یکنن  رو  2(LDDS-CNTFET)درینن  -سنن ر  پننایی  لبنن  سننب  نارالصنن  بننا کربننن  ل لنن 

CMOS نا   جناییزی   تری 
  نا  آ  برتنر   دلین   بن   ترانزیسن  ر  این   ان خنا   . اسن   شن    سناز   شنبی   3

 درروش. باشن   من          درین   سن ر   پنایی     لبن   رطن ،در  و پلن   آلاین   بنا  ترانزیسن  ر ا   ب  نسب 

تغیینرا    چهنارچ   تنابگ ینری   ینر تعنادل  و ای ناد       اسنا   بنر  دوبعن    سناز   شنبی  با  اب  ا ،ش    ارائ 

PDP شننار  رو  بننراثننرا  اینن  پ ینن   ، CNTFET کانننا  مرکننز در ک ان نن م  چننا و عننر   عمنن  در
4 

رو   n اثننر کاشنن   النن  تنهننا بننا نارالصنن  ننن      .اسنن  یردینن   بررسنن  آ  کننارای  تحلینن  با نن  

 مب ننن  بننر روش  MOSCNTبننا اسنن هاد  از کنن  شننبی  سنناز     و   (LDDS-CNTFET) ترانزیسنن  ر ا 

NEGF      و قابنن  اسنن هاد  در نننرر اتننزار م لننش اسنن هاد  شنن   اسنن .ن ایم بررسنن   ننا ن ننا  منن  د نن  کنن

 (LDDS-CNTFET)  تغییننرا  ای نناد شنن   در عمنن  و عننر  چننا  ک ان نن م  بننر رو   سننار ار پاینن     

باعننب بهبنن د سننطن جریننا  رروجنن  ، نسننب  جریننا  روشنننای  بنن  رام شنن  کنن چک ر و  م نننی         

طبن  ن نایم ب سن  آمن   در این  تحبین ، بنا اتنزای  عمن  و عنر  چنا             .شن د  من  PDP  ک چک ر شن   

تحلین  این  مبایسن     .من  یابن    قاب  اسن هاد ،ای  برتنر   نا بطن ر محس سن  اتنزای       ای اد ش   تا مح ود  

بنن   Type.2  و Type.1  ننا ن ننا  د ننن   برتننر  یرکنن  سنن ئی ینا در  ننر دو یالنن  منن   پی نننهاد  

 راLDDS-CNTFET   منن  باشنن  و در واقننگ سننار ار تغییننر یات نن  LDDS-CNTFET نسننب  سننار ار پاینن 

 .مناسب  برا  کابرد ا  سرع  بالا و ق ر  کم دانس  م  ت ا  بعن ا  کان ی ا 

 

  LDDS-CNTFET،PDP، NEGFچا  ک ان  م ، کربن ،  ا  نان ل ل  بر مب ن  م ارا : کلی   کلما 

 

                                                           
 
 

1 Carbon Nanotube Field Effect Transistors 
2 Lightly Doped Drain and Source Carbon Nanotube Field Effect Transistors  
3 Complementary Metal-Oxide Semiconductor 
4 Power Delay Product 


